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(57) Abrégé:

Un amplificateur de transconductance (TCA) implémenté avec des transistors à haute mobilité électronique (HEMT) dans un étage 

de sortie d'amplificateur push-pull fournit un courant de sortie élevé constant contrôlé en tension à des charges allant de 10 mΩ à 

1 Ω avec une bande passante de 25 MHz, un étage de pilotage des HEMT est implémenté avec des amplificateurs à gain variable 

qui amplifient le signal de tension d'entrée et fournissent la polarisation aux HEMT. Un contrôle automatique de gain peut être 

connecté entre la sortie TCA et les amplificateurs à gain variable afin de garantir un courant de sortie constant quelle que soit la 

charge.

(57) Abstract:

A transconductance amplifier (TCA) implemented with high electron mobility transistors (HEMTs) in a push-pull amplifier output 

stage provides a voltage controlled constant high output current to loads ranging from 10 mΩ to 1 Ω with a bandwidth of 25 MHz. 

A driving stage for the HEMTs is implemented with variable gain amplifiers that amplify the input voltage signal and provide bias 

for the HEMTs. An automatic gain control may be connected between the TCA output and the variable gain amplifiers to ensure a 

constant current output for a varying load.
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